MINISTERIO DE INDUSTRIA £ © o
REGISTAO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL @ Paste1d Vi

@ FECHA DE PRESENTACION

~Ar— @Y

2 Diciembre 1983

MODELO DE UTILIDAD 46 JuN.1985

.
L] [ 3
I..'.

N
PRIORIDADES: A
@)numeno @ FECHA PAIS

@ FECHA DE PUBLICIDAD .CLASIFICACIGN INTERNACIONAL

Glok mit 8

.
TITULO DE LA INVENCION . ¢

"Transductor hidroacistico reciproco selectivo"

@SOL!CITANYE (F-4]

Consejo Suerior Investigaciones Cientificas

BDOMIEILIO DEL SOLIGITANTE

Serrano, 117 =Madrid-6

@ INVENTER (ES)

Carlos Ranz Guerra y Rafael Carbd Fité

TITULAR {ES)

Consejo Sueprior Investigaciones Cientificas

REPRESENTANTE

M2 Lourdes Ruiz Arbeloa

UNE A-a MOD. 320e UTILICESE COMO PRIMERA PAGINA DE LA MEMGRIA



10

15

20

MEMORIA DESCRIPTIVA

a) Introduccidén

El transductor objeto de la Patente consiste en una estructura emisora/receptora
que responde a un tipo "sandwich” con una tension a lo largo del eje que comprime el elemen

to piezoeléctrico y permite el empleo de emisién de elevada potencia sin perjudicer el nivel

de sehal recibida.

Este transductor es Util en lo emisién/recepcion de sefiales acisticas en el ogua

-~

en la bando de frecuencias normalmente usada en deteccion de pesca por métodos acisticos

asi como en batimetria. oo,

Este transductor perfecciona los existentes en el mercado bajo el punto de visto
de: a) mayor selectividad,b) mas alto sensibilidad, c) importante direccionalidad y d) unagran

focilidad de reparacion por ser desmontable sin dafiar ninguna de sus partes integrantes; siendo

ademas aprovechables todas o parte de éllas. P
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b) Descripcidn:

LI P
. . .

El transductor objeto de esto Patente (Fig. 1) estd constituido por los sig:l..:i'entes

elementos: see T

b-1; una cabeza radionte metélica tal que el producto de su densidad por la velocidad
de propagacién de las ondaseldsticas compresionales esté comprendida entre 12 y
16 x 10° Rayls. Parte A.
-2 ur anitlo pienceléctrico de espesor requefio frente a las especoras de los otros com
ponentes del transductor. Parte B.
b=3; una contramasa metélica tal que su producto densidad por velocidad de propaga-
cibn de las ondas eldsticas compresionales esté comprendida entre 35 x 45 x 'IOé
Rayls. Parte C.
b-4; un vastago metdlico con gran resistencio a la rotura por traccién que ensambla
los elementos onteriores a la vez que produce el nivel de compresién estética,
necesario para una emisién de alto potencia acistica. Parte D,
b-5; el elemento cabeza radiante incorpora un anille o resalte enel plano nodal de
toda la estructura, que permite la sujecion del tronsductor a una base soporte
al tiempo que aisla eléctricamente la alimentacién eléctrica. Parte E.

c) Empleos o modos de realizacion del invento.

Una vez definida la frecuencia de trabajo del transductor se caleula el espesor

de los tres elementos constitutivos del mismo, de ocuerdo con la ecuacién del transductor
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sandwich (Dominguez, R. y Ranz, C. Aclstica, Vol 20 1973). El ajuste final del dimensiona

do se da en funcidn de lo selectividad en frecuencia que se desea.

Dada lanormalizacion existente en el mercado de cerdmicas piezoeléctricas, el
espesor de la capa piezoeléctrica viene determinada por los materiales disponibles y por la po

tencio deseable en emisidn. Por lotanto los espesores de cabeza radiante y contramasa deben

. - . > . . L] :
ajustarse a la eleccién del piezoeléctrico.

El pretensado que se infroduce en la estructura a través del vastago es fungion de
los materiales constituyentes y del nivel de sefial que ha de emitirse (R.E. Setterington,

Philips Application Book, "Piezoelectric Ceramics" 1974).
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REIVIND ICACIONES

Se reivindica como de nueva y propia invencién la propiedad y explotacién ex
clusiva de: ’

1) "TRANSDUCTOR HIDROACUSTICO RECIPROCO SELECTIVO" coracterizado
porque esta dividido en tres partes: una primera de forma cilindrica que acopla las ondés. t_e.l.é_g
tricas generadas desde una segunda parte, al nedio fluido que se desea frrodior; una segunda
generadora de las ondas elésticas formada por materiales piezoelé;:tricos de diametro igual al
de la cabeza radiante; una tercera o contramasa también cilindrica que desacopla las ondas

elasticas generadas por la segunda parte, de modo que se suman en fase a las que discurren’ ho-

cia la cabeza radiante; las longitudes totales, diémetros y materiales respectivosson fungibn
de la frecuencio de trabajo y de la potenciaacistica deseada en la emisién,

2) Un tronsductor segunreivindicacién 1 caracterizado odemas porque la unién
de los tres partes principales que forman el transductor se realiza mediante un vosf099 rpscado que
comprime la cabeza contra lo contramasa, aprisionando el elemero piezoeléctrico; el vﬁ[or
de la compresion introducida es funcion de los materiales constituyentes, de la selechwﬂud y

potencia que se deseen radiar. ' i

se .

3) Un transductor segin reivindicaciones 1 y 2 coracterizade ademds porque lo
sujecion del tronsductor y aislamiento eléctrico se hace mediante un anillo que abrazael
transductor en el plano nodal.

4) "TRAMNSDUCTOR HIDROACUSTICO RECIPROCO SELECTIVO" tal y como se
describe en el cuerpe de esta memoria yreivindicaciones que consta e 4 paginas escritas por

una sola cara y 1 dibuje.

Madrid, iz i
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